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CECC 50 004-099
UTE C 86-614/099

. UTE . ~—
Q Spécification frangaise harmonisée CECC 50 004-099 ——

Systéme CENELEC d’assurance de la Qualité
12, place des Etats-Unis

75783 PARIS CEDEX 16 Page 1/8 1 EDITION 1981
Téléphone (1) 723-72-57 . Télex : CEFUTE 620434 F
COMPOSANTS ,ELECTRONI,QUES UTE c 86-614/099
DE QUALITE CONTROLEE
Conformément & la CECC 50 000 3° EDITION Mars 198
(NF C 86-010) ars 1981
1 - DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
Référence d’encombrement
CEl191-2 B18 Ci14b CV 9936
(JEDEC : TO-3) INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Référence frangaise : TO-3/F-24 Voir paragraphe 7 de ce document.
. Sortie reliée au boitier : Collecteur 2 - BREVE DESCRIPTION
= Marquage : Voir paragraphe 6 ™ . . L Qifia
de ce document. [ I Matériau semiconducteur : Silicium
’-“——|7 % ', = Polarité : NPN
R Matériau du boitier : Métal
s j— ~ °'§“ _| Application : Commutation
PP — Puissance : Température
.ﬂjﬂw de boitier
; . = ]
idoae, | | -H:ll—‘.— . 3 - NIVEAUX D’'ASSURANCE DE QUALITE
i e s T
,.__4;'.5__.] F

4 - VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 004 SYMBOLE UNITE
Q NF C 86-614 min | max
4.1 Température de boitier Tease —55 [+ 150 °C
4.2 Température de stockage Tsig — 65 [+ 200 °C
4.3 Tension continue maximale collecteur-base Veeo 200 v
4.4 Tension continue maximale collecteur-émetteur Ig = 0 Vceo 150 \%
44 Tension continue maximale collecteur-émetteur Rgg < 1004) Veer 200 \
4.5 Tension continue maximale émetteur-base VEso 5 \
4.6 Courant continu maximal de collecteur I 7 A
4.7 Courant continu maximal de base la 2 A
4.9.2 Température virtuelle de jonction T 200 °C
Limite absolue de dissipation de puissance Pyot 87.5 w
(voir paragraphe 9)
4.10 Aire de fonctionnement
(voir paragraphe 9.2)
Q Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

- répondant a la présente spécification particuliére.
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5. — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de controle -
(groupes A et C). 7
Paragraphe Caractéristiques et conditions a Tcase =25°C Valeur
CECC 50 004 j Mesuré TS : Symbole Unité
NE C 86-614 sauf indication contraire min | max
5.1 A3 Rapport de transfert direct, statique, en émetteur commun hote (1) 50 200
— . — *
IC—SOmA : VCE 04V
5.1 C2a Rapport de transferta |, = 2A; VCE =05V* hyq E(2) 30 100
5.2 A2 Tension de saturation collecteur-émetteur a :
— . — *
IC—7A, IB~—0,7 A VCE(sat) 1,3 Vv
5.4 Tension de saturation émetteur-base a :
A3 c=7A; |B=0,7A VBE(sat)“) 1,6 \Y .
= . — * o
c2a | 1g=2A ; I3 =0,2A Ve (sath (2] 4l v @
5.6 A2 Courant résiduel collecteur-base a VcB =200V ICBO 100 | MA
5.5 A2 Courant résiduel collecteur-émetteur a VCE =160V |CES(1) 10 HA
5.6 C2b | Courant résiduel collecteur-émetteur a :
VCE =150V ; T, . =150°C |CES(2) 1 mA
5.7.1 Temps de commutation {voir paragraphe 9) a :
A4 IC=7A ; IB1 =0,7A ton 500 ns
A4 Ic=7A; IB1=—-I32=0,7A tott 1,15 Ms
5.7.2 A4 Retard & la décroissance (voir paragraphe 9) a :
|C=7A ; IB1=—le=0,7A t, 750 ns
5.7.2 A4 Fréquence de transition a VCE =10V; IC =100 mA
f =20 MHz fr 40 MHz
5.8 C2a | Capacité de sortie en base commune 8 V.o =50V ; .
IE=0 ; f=1MHz C22b 80 pF
5.9 Résistance thermique jonction-boitier Rth(j-case) 2 k/W
A3 Tension de maintien collecteur-émetteur a IC =100 mA VCEO(sus) 150 \)
L=25mH
* Mesures en impulsions :tp =300us ; 6 < 2%.
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6. -~ MARQUAGE : Chaque transistor porte le marquage suivant :

Q — ldentification du fabricant ;
- — numéro de modéle ;
— date codée.

7. — INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :

Les informations minimales suivantes sont nécessaires pour commander un dispositif :
— numéro de modéle ;
référence CECC de la spécification particuliére avec numéro d'édition et/ou date ;

niveau d'assurance de Qualité et si nécessaire séquence de sélection définie en Annexe VI de laCECC 50 000 ;
— toute autre particularité :

Exemple : CV 9936 selon CECC 50 004-099 1ére édition, niveau F.
8. — CONDITIONS D'ESSAIS ET EXIGENCES DE CONTROLE :

Dans cette partie les numéros de paragraphes donnés en référence se rapportent 4 la CECC 50 000 sauf indica-
tion contraire. .

GROUPE A
lot par lot
Tous les essais sont non-destructifs {paragraphe 3.5.6).

f =20 MHz

. : EXAMEN OU ESSAI CONDITIONS CONTROLE
= ]
- (Ref. 4.3.4/...) aT e =25°C LIMITES ASSURANCE
sauf indication contraire {voir note) .
Unité —
min max =)
o
Sous-groupe A1 8
Examen visuel 4.2.1 :LJ
Z
Sous-groupe A2a S
Dispositifs inopérants 8
4.3.4 (1) ]
ICB0(1) (T.001) Vieg =200V . 10 mA §
h21E(1) {T.006) Veg =04V 0 1, =60mA 5 o
Sous-groupe A2b %
_ <
lcgo (T.001) Veg =200V 100 MA =
— . 3]
lcesin (T.009) Veg =160V ; . 10 uA £
Ve (sat) (T.003) | 1,=7A; Ig=0,7 A 13 | v £
. Sous-groupe A3 H
- >
b hy1e(1) (T.006) Veg =04V 1, =50 mA* 50 200 . g
VBE(sat)(ﬂ (T.004) Ic=7A lg=0.7A 1,6 \ 5
VCEO(sus) (T.011) Ic=100mA ; L=25 mH 150 Y %
o
w {voir schéma au paragraphe 9} 3
ton (T.083)[ 1,=7A; 13=07A 500 | ns g
toss (T.064) c=7A; lgg =— 152 =07A 1,16 s :g:,
t (T8N | Io=7A; lg,=—15,=07A 750 | ns 8
fr (T.041) Ic=100mA ; V, =10V; 40 MHz ‘_-_=,
s

* Mesures en impulsions :tp =300us ; 6 < 2%.

Note. — Les limites min et max applicables en Groupe A sont prises comme références en Groupes B et C, sous forme de
LIS et LSS {Limite Inférieure/Supérieure de la Spécification}.
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